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摘要(译)

本发明公开了一种制备OLED显示器件的方法，包括：在基板上形成像素
界定层以界定多个像素区，在每个像素区内通过喷墨打印形成有机膜
层，根据有机膜层的表面形状在像素区内确定至少一个待补偿区域；将
蒸镀源、掩模板的开口和像素区对准，所述掩模板的各开口与各待补偿
区域的位置分别对应；通过所述蒸镀源在所述待补偿区域蒸镀电子功能
层的同时对像素区内的有机膜层进行表面形状补偿。本发明还公开了一
种OLED显示器件和OLED显示设备。通过本发明的方案，能够有效地提
高像素区内成膜均一性，改善显示性能。
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